. BASTLERBEUTEL 9



Inhalt

a) 1 _St'L'lck-Miniplcsttrdnsistor (fiir geregelte ZF-Stufen)
b) 5 Stlick Miniplasttransistoren (fir ungeregelte ZF-Stufen)

c) 4 Stiick Mi'niplosttransistoren (fiir. HF-Verstc’jrker, Vor- und ZF-
Stufen) |

d) 2 Stuick Silizium-fnpn-Tronsi-storen‘ (fiir héhere Betriebs-
spannungen)
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Daten der Transistoren
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Hinweise

Die im Bastlerbeutel enthaltenen Miniplasttransistoren sind
speziell fiir den Einsatz im geregelten und ungeregelten ZF Ver-
stérker fiir Frequenzen bis etwa 40 MHz vorgesehen.

Gute Ergebnisse kann man auch bei anderen Anwendungen bis

200 MHz erzielen:

z. B.: — Mischstufen
— Breitbandverstarker fur UKW

— Treiberstufen fiir Transistorsender

Diese Transistoren sind in Ermitterschaltung einzusetzen.

Die unter d) ausgewiesenen Si-Transistoren kénnen in Videoend-
‘stufen und Regelnetzteilen fiir héhere Spannungen eingesetzt

werden.



Halbleiter — Bastlerbeutel — Sortiment

1 NF-Schaltungen
Inhalt: 14 NF-Transistoren

‘2 HF-Schaltungen
Inhalt: 10 HF- und UKW-Transistoren

3 NF-Leistungstransistor-Schaltungen
Inhalt: 5 NF-Leistungstransistoren

4 Gleichrichterdioden
Inhalt: 12 Ge- bzw. Si-Gleichrichterdioden

5 Leistungsgleichrichterdioden
Inhalt: 4 Si-Leistungsgleichrichterdioden

6 Si-Miniplasttransistoren
Inhalt: 20 HF- und Schalttransistoren

7 Si-Transistoren im Metallgehause
Inhalt: 12 HF- und Schalttransistoren

8 Digitale Integrierte Schaltkreise
Inhalt: 8 Integrierte Schaltkreise fiir die Anwendung
in der Digitaltechnik

50-400 mW

1-10 W
0,1-1A

10 A
200 mW

300—-600 mW






